UK 140

Questo piccolo circuito rappresenta una

chiara dimostrazione di quanto si possa
realizzare nel campo dei preamplificatori con

facilita e perfetta razionalita.

- PREAMPLIFICATORE

a bassa impedenza e a larga handa

rima di tutto & bene precisa-
re che questa interessante

E realizzazione «HIGH-KIT», per

quanto il titolo possa trarre in ingan-
no, non ha niente in comune con la
ben nota «banda» della marina mili-
tare americanal Infatti il termine ban-
da & stato usato nel suo specifico signi-
ficato tecnico per indicare una quanti-
ta di frequenze che in questo caso &
superiore a quella acustica e che va
da pochi Hertz fino a ben 60 kHz,
enfro una fascia tollerabile di soli
3 dB.

Gia da questo primo dato, l'utilita
e lI'importanza del montaggio appaio-
no evidenti, in quanto & facile dedur-
re che I'UK 140 risolve molti dei pro-
blemi che si presentano agli amatori
dell‘alta fedelta in relazione ai livelli
di segnali e alle varie impedenze.

Inoltre, esso costituisce un preliba-
to «bocconcino» per i radiostereofc-
nisti, termine nuovo, questo, coniato
dai tecnici dell’'HIGH-KIT per indicare

la folta schiera di amatori che si dilet-
tano a manipolare apparecchiature do-
tate di sintonizzatori stereo con pro-
prieta di ricevere i programmi radiofo-
nici trasmessi in stereofonia.

Senza dubbio, la funzione principa-
le di questo singolare montaggio &
quella di adattare l'uscita di uno stadio
rivelatore per FM all'ingresso di un
circuito decodificatore.

E' risaputo che i circuiti decodifica-
tori per funzionare in modo corretto
necessitano, nella gran parte dei casi,
di almeno 150 mV di segnale multi-
plex, poiché con tale livello & possibi-
le assicurare una buona separazione
tra i canali destro e sinistro, un ottimo
rapporto segnale/disturbo e, non me-
no importante, una bassissima distor-
sione; caratteristiche, queste, che con-
traddistinguono un oftimo decodifica-
tore.

Nei normali ricevitori a modulazio-
ne di frequenza, aventi lo stadio rive-

latore a rapporto bilanciato, la tensio-
ne del segnale utile varia da un mini-
mo di 50 mV ad un massimo di 80 mV
e il valore dell'impedenza & di circa
10 k); ne consegue che l'inserzione
di questo amplificatore & quanto mal
utile.

N.BE. - Per
esperte.

tale operazione necessitano mani

Nell'impiego con amplificatori di
bassa frequenza, questo preamplifica-
tore, essendo caratterizzato da una
bassa impedenza e da una banda pas-
sante di 60 kHz, consente una dimi-
nuzione de! livello di ronzio e una pib
ampia risposta di frequenza.

DATI TECNICI

Impedenza d'ingresso: 10 k()
Impedenza d'uscita: 10 k()

Segnale massimo d‘ingresso: 300 mV
Segnale massimo d'uscita: 1 V
Guadagno: 10 dB

Alimentazione: 9 Ve.c.
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Fig. 1 - Schema elettrico del preamplificatore.

SCHEMA ELETTRICO
E FUNZIONAMENTO

Lo schema di questo montaggio,
rappresentato in figura 1, mette in e-
videnza, come si & gia detto nella par-
te introduttiva, una estrema semplici-
ta circuitale senza dubbio inversamen-
te proporzionale alle prestazioni. |l
tutto consta di un transistor, quattro
resistori e due condensatori elettroli-
tici.

Il principio di funzionamento & del
pari molto semplice; al riguardo basta
dire che il segnale applicato tra il pun-
Fig. 2 - Serigrafia del circuito stampato. ING. e massa, tramite cavetto scher-
mato, & accoppiato alla base di TR1,
del tipo BC109B, per il tramite del
condensatore C1 da 5 uF e che i resi-
stori R1 ed R2 costituiscono il partito-
re di base. Il transistor TR1 & del tipo
al silicio e, di conseguenza, garantisce
all'intero circuito un bassissimo livel-
lo del rapporto segnale/disturbo. Il
segnale amplificato dal BC109B e di-
saccoppiato dal condensatore C2, i-
dentico al C1, & presente tra il punto
U e la massa. Il valore dell'impeden-
za tanto in ingresso quanto in uscita
e fissa sul valore di 10 k) mentre la
tensione di alimentazione & di 9 Vc.c.

Fig. 3 - Aspetto dei condensatori C1 e C2.
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MONTAGGIO DEI COMPONENTI

Come & nella norma HIGH-KIT, la
fase di montaggio & estremamente fa-
cilitata dalla serigrafia dei componen-
ti sul circuito stampato, vedi figura 2.
In questo caso, in considerazione del
limitatissimo numero dei componenti,
la fase non presenta la sia pur mini-
ma difficolta.

Anche per cid che concerne la se-
quenza di montaggio non vi sono par-
ticolari restrizioni; ognuno pud proce-
dere come meglio crede. Le uniche
e immancabili attenzioni vanno rivol-
te al riconoscimento della giusta po-
larita dei condensatori elettrolitici
(fig. 3) e dei terminali del transistor,
(fig. 4), oltre ad una cura particolare
per le saldature che troppo spesso
sono causa del mancato funziona-
mento di qualche montaggio. Per
questo si consiglia di usare dello
stagno tipo G.B.C. LC/0130-00 e sal-
datori non superiori a 30 W di po-
tenza. Inoltre, al fine di dissipare una
maggiore quantita di calore, sara bene
usare, durante la saldatura, una pin-
zetta piatta con la quale ‘stringere
i terminali del transistor stesso.

Nella figura del titolo & visibile lo
aspetto del preamplificatore a montag-
gio ultimato; nella stessa si possono
notare le piccole dimensioni di tutto
il montaggio (65 x 35 mm) e la razio-
nale disposizione di tutti i compo-
nenti.

CONCLUSIONI

L'impiego di questo preamplifica-
tore & utile in tutti i casi ove un se-
gnale B.F. debba avere un determi-
nato livello di segnale che gli consen-
ta di pilotare un amplificatore o un
decodificatore per FM o in altri appa-
rati nei quali il livello della sorgente
sia a tale scopo insufficiente. In con-
siderazione di quanto sopra e del suo
bassissimo costo questo montaggio
non manchera di interessare la folta
schiera degli amatori della HI-FI o
aspiranti tali.

Fig. 4 - Aspetto del
transistor BC109B.

Il transistor al silicio NPN planare epitassiale BC 109 B & adatto per
I'impiego come preamplificatore e pilota di bassa frequenza. Esso &
previsto per stadi a basso rumore.

DATI TECNICI
tensione collettore-emettitore (Ve = 0) Vcgs max 30 V
tensione collettore-emettitore (base aperta) Vepo max 2 V
corrente di collettore (valore di picco) lew max 200 mA
potenza dissipata totale a Tamb = 25°C P max 300 mW
temperatura di giunzione Ty  max 175 *C
fattore di amplificazione di corrente T; = 25°C h = 240
le = mA; Veg = 5 V; f = 1 kHz et 900
frequenza di transizione
le = 10 mA; Vee = 5 V f1 typ. 300 MHz
figura di rumore a Rs = 2k()
lc = 200 pA; Veg = 5 V
. 18 dB
f = 30 Hz a 15 kHz £ 1% 2
= dB
ELENCO DEI COMPONENTI
No SIGLA DESCRIZIONE
1 R1 resistore da 180 k()
1 R2 resistore da 47 k()
1 R3 resistore da 4,7 k()
1 R4 resistore da 1 k()
2 C1-C2 condensatori elettrolitici da 5 ( nF
1 TR1 transistor BC 109 B
1 = zoccolo per transistor
1 —_— circuito stampato
6 — ancoraggi per C.S.
4 — distanziatori per C.S.
4 — viti 3 MA x 15
4 —_ dadi 3 MA

Kit completo UK 140-SM/1140-00 -

In confezione « Self-Service ».
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